OEM: Valvo Transistor BC177 Datasheet

Silicon PNP Transistor

BC177

50V /200mA

DATASHEET

OEM - Valvo

Source: Valvo Bip. Transistoren fur Verstarker und Schalteranwendungen 1989

Datasheet Rev. 1.0 — 07/20 — data without warranty / liability



OEM: Valvo Transistor BC177 Datasheet

BC177

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN Bc 178

BC 179

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

flir NF-Vor- und -Treiberstufen sowie flir Gleich-
spannungsverstirker;
BC 179 speziell flir ranscharme NF-Vorstufen

Mechanische Daten:

Gehluse: Metall; JEDEC TO-18;
18 A 3 DIN 41 878

Der Kollektor ist mit dem
GehNuse leitend verbunden.
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Eorzdaten: BC 177 BC 178 BC 179
Kollektor-Sperrspannung -”BB g = max. 50 a0 a5 v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung -ch 0™ Il:.iiﬂ 256 RU-?
Kollektorstrom, Scheitelwert -IG y = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei 'Us 25%¢c Ptn-t = EAX, 300 mW
Sperrschichttemperatur By = mAX. 175 °c
Hur:lchlnﬂnﬂtru-vurltlrknng

bei -UCI =5V, -IG = 2 mA (1] = 75=260 T5=500 125=-500
Transit-Freguens -

bei -UEI = 5V, -IC = 10 mA ‘T = 150 MH=z
Rauschzahl

bei -Ucn =5V, -IC = 200 pA

und f = 1 kHz, B = 200 Hz F - 2 2 1 4B

und f = 3[}“.15{101} EI r = 1-2 ﬂB
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OEM: Valvo Transistor BC177 Datasheet

BC]?? MICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

BC178
BC 179

Absolute Grenzwerte: (gliltig bis 8 -“} BC 177 BC 178 BC 179
Kollektor-Sperrspannung bei IE = O -uca g = max. 5o 30 25 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei ‘UBE =1 V: '”cr: y = max. i} a0 a5 v
bei IB = 0: -UEE p = max. 45 25 20 V
Emitter-Sperrspannung bei I[! = 0 -Um g = max. 5 ] -.'1' v
Kollektorstrom, Mittelwert: 'IE Ay = max. 100 mA
Kellektorstrom, Scheitelwert: -IE N = max. 200 mA
Emitterstrom, Scheitelwert: IE M = max. 200 mA
Basisstrom, Scheitelwert: “IH N = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei &y S 25%: Piog = max. 300 m
Sperrschichttemperatur: ﬂJ = DAX. 175 °c
Lagerungstemperatur: 8 = min. =65 ¢
ES = mAX. 175 "¢
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Ry 1 5 0,5 K/mW
zwischen Sperrschicht und GehNuse: Ry g & 0,2 K/mW
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OEM: Valvo Transistor BC177

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Kennwerte: bei & = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Datasheet

BC177
BC178
BC 179

J
Koellektor-Restatrom <
bei -U_. = 20 V, I, = 0z -1 = 1 (= 100) nA
CB E . cBo
bei -Um = 20 V, _'[E = 0, EJ = 150 C: "IL‘-B 0 = i0 piA
Eollektor-Emitter-Restapannung ¢
bei -I, = 10 mA, -Iy = 0,5 mA: “Uep st ™ 76 (= 300) =V
bedi -IC = 100 mA, -IB = 5 mA: '“{:x sk ™ 280 mV
Basisspannung
bed 'I{: = 10 mA, 'IB = 0,5 mAs 'UBE sat ™ T00 mV
bed -IE = 100 mA, -IB m B I.i.tl -U.Bl at = B50 mV
bei -Upp = 5V, -I, = 2 mhs ) “Uge = 650 (600...750) mV
Transit-Frequenz
bei U = 5V, -Ic = 10 mA, IH = 35 MHz: s = 150 MHz
Eollektorkapazithit
bei -UCB = 10 V, IB = 0, f = 1 MHz: Gc = 4 pF
BC 177 BC 178 BC 178
Rauschzahl
bei 'UEE =5V, -I, = 200 pA
und RE = 2 k@
bei f = 1 kiz, B = 200 Hz: F 2 (£ 10) 2 (£10) 1(%4) aB
bei £ = 30...15000 Hz: F 1,2 (£ 4) a8
Eurzschluf-Stromverstirkung
bei -III‘:E =5V, -I, =2m
und f = 1 kHz: B 75...260 75...500 125...500
BC 177 BC 177 A
BC 178 BC 178 A BC 178 B
BC 178 A BC 179 B
Gleichstromverstirkung
bei 'UEE =5V, =I, =2 mA: B 140 180 200
Korzschlufl-Stromverstirkung
bei 'UEE =5V, _I{: = 2 mA
und f =71 kHz: B 75...280 125...260 240...500

1 A(-Ugg) /88, =~ -2 wV/E
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